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Nimmt man zwei anstelle von einem PN-Übergang, hat man 

einen Transistor:
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In Worten:

Ein kleiner Strom an der Basis steuert einen 

größeren Strom vom Kollektor zum Emitter.

Üblicherweise liegt der Verstärkungsfaktor zwischen 10 und 900.
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Die Ansteuerung kann so eingestellt werden, 

dass der Transistor sperrt oder voll durch-

steuert, dann spricht man von einem 

Schalttransistor.

Die Ansteuerung kann so eingestellt werden, 

dass der Transistor stufenlos gesteuert wird. 

Dann spricht man von einem Verstärker.



DARC AJW Referat

Je nach dem, wie die Übergänge gestaltet 

sind, hat man verschiedene Eigenschaften.

Bei einem NPN-Transistor benötigt man zum 

Durchschalten einen positiven Steuerstrom 

und einen positiven Kollektorstrom.

Bei einem PNP-Transistor benötigt man zum 

Durchschalten einen negativen Steuerstrom 

und einen negativen Kollektorstrom.
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…erklärt teilweise die Funk-

tionsweise des Transistors.

Sie wird daher gerne heran-

gezogen, wenn es darum 

geht, bestimmte Effekte zu 

beschreiben.

Bildquelle: Von RIT RAJARSHI - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48178941

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48178941
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Die bisher behandelten Transistoren nennt man Bipolare 

Transistoren. Sie sind die Art der Transistoren, die in den 

50er Jahren eine technische Revolution einläuteten und die 

Elektronenröhre ablösten.

Den Feldeffekttransistor gab es im Labor zwar schon in 

den 20er Jahren. Eine Produktion in großen Stückzahlen 

gelang aber erst in den 60er Jahren, als die 

Ausgangsmaterialien in der entsprechenden

Reinheit und Menge produziert werden konnten.

Integrierte Schaltkreise (z.B. Arbeitsspeicher und 

Prozessoren), wie wir sie aus Computern kennen,

bestehen aus vielen Millionen bis Milliarden Transistoren.
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Im Gegensatz zu den stromgesteuerten

Bipolartransistoren sind Feldeffekttran-

sistoren (FET) spannungsgesteuert.

Es fließt also kein Steuerstrom in ihn 

hinein.
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Die Steuerung erfolgt über die Gate-Spannung, die  

zur Regulation der Ladungsträgerdichte dient - um so 

die Stärke eines elektrischen Stromes zu schalten 

oder zu steuern.

Bildquelle: CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=749178

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=749178
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Der FET verfügt über drei Anschlüsse:

Bezeichnung Erklärung

G - Gate Englisch für Tor, Gatter, der 

Steuerelektrode

D - Drain Englisch für Senke, Abfluss

S - Source Englisch für Quelle, Zufluss
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Alles verstanden?

Bildquelle: Benedikt.Seidl - Eigenes Werk, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2703693
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